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Bandstruktur und DOS
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Lineare Dispersion nahe K (wie masselose (relativistische) Dirac Teilchen),
V-formige DOS, bei undotiertem Graphen: Fermienergie am ,Diracpunkt®
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Pseudospin Topologie an den Dirac-Punkten
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Helizitat (Isospin) als zusatzliche Quantenzahl ist unterschiedlich an K und K*



Pseudospin Topologie an den Dirac-Punkten

gegenlaufiger Drehsinn zwischen p und o
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gleichlaufiger Drehsinn zwischen p und &
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viele Ahnlichkeiten zur Spin-Orbit Wechselwirkung an Oberflichen,

nur dar es sich dann um ,,echte” Spins und nich um ,,Pseudospins® handelt
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Sollten K-Punkte nicht aquivalent se

bindende m-Zustande
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ion von Graphene

»Abblattern mit Tesa-Film, Aufbringen auf SiO,-Substrat

t

Prapara

Ablésen vom Film mit HCI + H,0,

U

1.

Atome bilden je

C-

’

,Flashen” von SiC-Kristallen auf 1300° C, Si-Atome verdampfen

nach Dauer ein oder mehrere Graphitlagen

2.

— CVD) von Ethylen

Chemische Gasphasenabscheidung (,,Chemical Vapor Deposition”

3.

Ruthenium,...

I

auf verschiedensten Substraten bei erhohten Temperaturen z.B. Iridium
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Transport: elektrischer Feldeffekt

graphene (2D metal) ‘

sio,

300 nm :
(insulator) /\@

doped Si (metal)

o (1kQ)

1 L
0 50 100

G, entspr. 12,9kQ=>  2G,

Spinentartung + ,Valey“-Entartung




